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 Задачи текущего года 

Обзор литературы. Изготовление сенсорных элементов на основе спиновых 
клапанов с САФ в конфигурации полного моста Уитстона с 
характеристикой dR/dH>0 и dR/dH<0.  

Исследование структурных и магнитотранспортных свойств слоя диспрозия 
в составе наноструктур. 

Результаты, полученные в текущем году 

С помощью единой термомагнитной обработки получены сенсорные 

элементы с характеристикой dR/dH>0 и dR/dH<0. Проведена оценка 

температуры Нееля слоя Dy в составе трехслойных наноструктур. 

Обнаружены признаки того, что поликристаллический слой Dy в составе 

спинового клапана при Т<133K проявляет свойства антиферромагнетика, а 

при Т≤33K – ферромагнетика. 
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full Wheatstone bridge. VII Euro-Asian Symposium «Trends in MAGnetism». 

Ekaterinburg. 2019 
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2. Заворницын Р.С., Миляев М.А., Наумова Л.И., Устинов В.В. Деградация 
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Экзамен по философии  
Сдан – «Отлично»  

Экзамены 

Участие в грантах 

Проект РФФИ 19-02-00057 «Спиновый перенос вращательного момента 
и киральные спиновые токи в наноструктурах на основе 
геликоидальных магнетиков» 

Руководитель – Устинов В.В. 

Степень участия – исполнитель 

Экзамен по иностранному языку 
Сдан – «Отлично»  

Выступления на конференциях  
Сделано докладов  

устных – 1 

стендовых  –  1 
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Таблица показателей 
Показатель Баллы Кол-во Сумма 

публикации в изданиях ВАК (вышедшие из печати) 20 1 20 

публикации в изданиях ВАК (принятые в печать) 5 1 5 

свидетельство о программах для ЭВМ, зарегистрированных в 

установленном порядке 

20 0 0 

патент 20 0 0 

соавторство в монографии 5 0 0 

оформленное ноу-хау 5 0 0 

публикации в других изданиях (не тезисы) 2 0 0 

тезисы доклада на международной конференции 5 1 5 

тезисы доклада на российской конференции 3 2 6 

участие в конференции с устным докладом 2 1 2 

участие в конференции со стендовым докладом 1 1 1 

сданный на «отлично» кандидатский экзамен 20 2 40 

сданный на «хорошо» кандидатский экзамен 15 0 0 

сданный на «удовлетворительно» кандидатский экзамен 10 0 0 

участие в грантах в качестве: исполнителя 5 1 5 

участие в грантах в качестве: руководителя 10 0 0 

Общая сумма 84 13 


